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Сверхпроводящие свойства кремниевых сандвич‐наноструктур на поверхности Si (100) 
n‐типа,  которые представляют собой сверхузкие кремниевые квантовые ямы p‐типа, 
ограниченные  δ —  барьерами,  сильнолегированными  бором,  проявляются  в изме‐
рениях температурных и полевых зависимостей удельного сопротивления, термо‐эдс, 
теплоемкости и статической магнитной восприимчивости [1, 2, 3]. Данные исследова‐
ний циклотронного резонанса, сканирующей туннельной микроскопии и ЭПР иденти‐
фицируют наличие в наноструктурированных δ — барьерах одиночных тригональных 
дипольных центров бора, B(+)‐B(‐),  с отрицательной корреляционной энергией, кото‐
рые сформированы вследствие реконструкции мелких акцепторов бора, 2B(0) => B(+) 
+  B(‐)  [1,  3]. Полученные  результаты  свидетельствуют  о том,  что  эти  центры 
с отрицательной корреляционной энергией ответственны за перенос дырочных бипо‐
ляронов малого радиуса, который, по‐видимому, лежит в основе механизма высоко‐
температурной сверхпроводимости, Tс=145K [1, 3]. Причем значение величины сверх‐
проводящей щели, 0.044  эВ,  определенное с помощью измерений критической  тем‐
пературы  при  использовании  вышеуказанных методик,  практически  идентично  дан‐
ным локальной туннельной спектроскопии и прямой регистрации туннельных ВАХ [3, 
4, 5]. Квантование  характеристик  сверхпроводимости  кремниевых  сандвич‐нано‐
структур  проявляется  в температурных  и полевых  зависимостях  теплоемкости 
и статической магнитной восприимчивости, которые демонстрируют осцилляции вто‐
рого  критического  поля  и критической  температуры,  возникающие  вследствие  кван‐
тования сверхтока [1].  
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